실험 제목: Diode 특성
1. 실험 목적

이 실험에서는 Diode의 특성을 알아보고, 이를 이용하여 구현되는 회로의 특성을 실험적으로 확인한다. 
2. 실험 준비물

1. Diode D1N4148.

2. 저항 1 kΩ
3. 커패시터 47 μF,
4. 함수발생기

5. 오실로스코프
3. 실험 계획서

3.1 다이오드의 동작 특성에 대하여 조사하고,  I-V 특성을 측정하기 위한 방법을 기술하시오. 
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그림 1.
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그림 2.
3.2 위 회로들의 동작 특성을 SPICE simulation으로 확인하라.  그림 1의 회로에는 60 Hz 10 V (peak-to-peak)의 정현파를 입력으로 사용하고, 그림 2의 회로에서는 주파수를 바꾸어 가면서 동작 특성을 관찰해 보시오. 
4. 실험 내용 및 절차

4.1 DC 전압원을 이용하여 주어진 Diode의 I-V 특성을 측정하시오.

4.2 그림 1과 2의 회로를 직접 구현하고, 정현파를 입력으로 가할 때 출력 파형을 관찰하시오.  이 때 주파수 및 입력 전압의 크기는 SPICE simulation과 같은 값을 사용하시오. 
5. 결과 보고서

5.1. 그림 1과 2의 회로에서 출력 파형이 측정치와 같이 얻어지는 이유를 설명해 보라. 

5.2. SPICE Simulation 및 실험의 결과를 비교하여라. 
5.3. 실험에서 발생한 오차는 얼마인가? 그 원인을 분석하라. 






